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PROGRAMA DE ELECTRONICA

4° ANO CICLO SUPERIOR

1. Fundamentos de la teoria electrénica . Constitucion de la materia Teoria atémica

clasica. Concepto de carga eléctrica. Modelo de Rutherford. Contradiccion del modelo
de Rutherford. Teoria atomica cuantica. modelo de Bohr. Concepto de nivel de

energia. Teoria de bandas de energia.

2. Teoria de los semiconductores . Conduccibn en metales. Conduccidon en

semiconductores. Huecos y electrones. Semiconductores intrinsecos y contaminados.
Tipo de contaminacion y de materiales utilizados. Semiconductores tipo “n” y tipo “p”.
Conductividad de un semiconductor extrinseco. Concepto de movilidad de electrones y

huecos.

3. Formacion de una juntura p-n . Movimiento de portadores (electrones y huecos) en

una juntura sin polarizacion externa. Potencial y campo de juntura. Juntura polarizada
en directa y en inversa. Movimiento de portadores en la juntura polarizada. Ecuacion

del diodo. Curva tensién corriente o volt-amper para el diodo ideal.

4. Fendmenos de ruptura . Ruptura por efecto avalancha y por efecto tunel. Curva

caracteristica del diodo real. Diodo Zener y Utilizacion practica.

5. Aplicaciones del diodo . Aproximaciones practicas a la caracteristica de diodo.

Funcionamiento del diodo en continua. Concepto de recta de carga. Funcionamiento
del diodo en alterna de bajo nivel con continua superpuesta. Concepto de
conductancia y resistencia dindmicas. Funcionamiento del diodo en alterna de alto
nivel. Rectificador de media onda. Rectificador de onda completa tipo puente y bifasico
o con transformador con punto medio. Curvas caracteristicas de tensiones y corrientes

para cada caso.

6. Rectificadores con elementos de filtro . Elementos de filtro. Conceptos béasicos. Filtro

serie y filtro paralelo. Concepto de ripple u ondulacion. Relacion de ripple. Estudio del

rectificador con filtro de entrada a capacitor. Formas de onda de tensiones y corrientes.
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Concepto de corrientes de pico repetitivo y no repetitiva. Determinacion de la
capacitancia necesaria para lograr determinada relacion de ripple. Conceptos basicos
de retroalimentacion. Principio de funcionamiento del circuito integrado regulador de
tres terminales (LM317- LM337). Diseilo de fuentes estabilizadas y regulables con
LM317- LM337. Criterios a emplear. Circuitos de aplicacion. Fuentes dobles o partidas.

. Dispositivos de control de sefial . Concepto de dispositivo de control de sefal.
Caracteristicas de transferencia y externa de un dispositivo de control de sefial ideal.
Modos de funcionamiento analégico y digital. Transistores bipolares y de efecto de

campo, diac, rectificador controlado de silicio (SCR) y triac.

. Transistor bipolar de juntura . Principio de funcionamiento del transistor bipolar ideal.
Transistor p-n-p y n-p-n. Corrientes en el transistor bipolar. Definicibn de los
parametros o y B. Caracteristicas de transferencia y externa. Modos de trabajo y
polarizacién de las junturas. Limitaciones en el transistor bipolar real. Efecto Early.
Tension de ruptura. Corriente maxima. Caracteristica externa del TBJ real. Area de

operacién segura (SOAR). Modelo del transistor en continua.

. Circuitos de polarizacién . Circuitos de polarizacion. Conceptos basicos. Polarizacion
fija. Circuitos que estabilizan el punto de trabajo. Conceptos béasicos sobre
realimentacion. Circuito realimentado por emisor. Circuito realimentado por colector.
Célculos del punto de trabajo para cada tipo de circuito. Explicacién conceptual de la

estabilizacion para cada caso.
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